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           Монолитные конденсаторы высотой 0.15 мм производства компании Murata
               Компания Murata представила монолитные конденсаторы серии GRU, которые имеют наименьшую высоту. Выполненные по современной технологии конденсаторы типоразмера 0402 имеют габаритные размеры всего 1.0 мм x 0.5 мм x 0.15 мм. Возможны номиналы 100 пФ, 1 нФ и 0.1 мкФ. Номинальное постоянное напряжение 6.3 В. Диапазон ра... далее...

        

        
           Прецизионный операционный усилитель ISL28127 с низким уровнем шума
               Прецизионный операционный усилитель ISL28127 компании Intersil создан на основе биполярных транзисторов и потребляет мощность на 30% меньше в сравнении с аналогами других производителей. Шумовое напряжение составляет 3.0 нВ/Гц @ 10 Гц, максимальное напряжение смещения 70 мВ, максимальный температурный дрей�... далее...

        

        
           MOSFET-транзисторы с новейшей Trench-технологией
           Представляем вам новые MOSFET-транзисторы International Rectifier, предназначенные для применения в силовых преобразовательных устройствах промышленных и телекоммуникационных источников питания, источниках бесперебойного питания, электроприводе с батарейным питанием и силовой...Подробне... далее...
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